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半导体激光器测试方法

1 范围

本标准规定了半导体激光器主要光电参数的测试方法。
本标准适用于半导体激光器主要光电参数的测试。半导体激光器组件可参考执行。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的,凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB7247.1 激光产品的安全 第1部分:设备分类、要求

GB/T10320 激光设备和设施的电气安全

GB/T15313 激光术语

GB/T31358—2015 半导体激光器总规范

3 术语、定义和符号

3.1 术语和定义

GB/T15313、GB/T31358—2015界定的术语和定义适用于本文件。

3.2 符号和单位

表1所列的符号和单位适用于本文件。

表1 符号和单位

术语 符号 单位

输出光功率 Pop mW,W

平均功率 Pavg mW,W

脉冲能量 E J,mJ

峰值功率 Pp mW,W

输出功率不稳定度 SPt —

输出能量不稳定度 SEt —

峰值波长 λp nm

谱宽度 ΔλFWHM nm

中心波长 λc nm

工作电流 Iop mA,A

工作电压 Vop mV,V
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